
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Requerimientos Adquisición 
Memoria_RAM_4GB_DDR4 
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Introducción 

Se requiere la producción de Memoria_RAM_4GB_DDR4 a adquirir para soporte del parque 

2023/2024. 

Plazo de Entrega Deseable 

Se deberá entregar DOS muestras idénticas de la memoria antes del 15 de Julio de 2023. 
Estas muestras no forman parte del lote adjudicado y son a costo del proveedor.  
 
Las muestras deberán entregarse en la recepción en las oficinas del Centro Ceibal (Av. Italia 6201 
Edificio Los Ceibos, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17hs). 
 
En casos excepcionales y cuando existan razones justificadas a juicio de Ceibal, el oferente podrá 
diferir la entrega de muestras por un plazo razonable que Ceibal evaluará. 
 
Son deseables los siguientes plazos máximos de entrega:  

  
 ETA Mvd. del 100% del lote adjudicado: 20 días calendario luego de 

comunicada la resolución de adjudicación. 
 

Planilla de Cotización 

 

Rango Aereo CIP MVD Lead Time FCA Origen Lead Time 

1.001 a 2.000         

2.001 a 3.000         

Más de 3.000         

 

 
 

Garantías 

Fallas sistémicas 

 

Ceibal podrá solicitar al adjudicatario la sustitución de las memorias en el caso que se detecte 
una falla sistémica atribuible al diseño o fabricación de las mismas. Los costos derivados de 
la ejecución de esta garantía son de cargo exclusivo del proveedor. 



 

 

 

En caso de que el oferente presente garantías adicionales, deberá detallarlas en su propuesta 
técnica. Si las condiciones adicionales de garantía propuestas por el oferente implican costos 
adicionales, éstos deberán presentarse en la oferta económica, cotizados por separado, de 
lo contrario se considerarán incluidos en el precio. 
 

El oferente garantizará que los productos suministrados en virtud del contrato sean nuevos, 
completos, sin uso y que estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales, la 
fabricación, las condiciones de almacenamiento (empaque, temperatura y humedad 
apropiados), traslado o cualquier acto u omisión del oferente que pudiera manifestarse en 
ocasión del uso normal de los productos en las condiciones imperantes en el país.   

Requerimientos Generales 

 

Especificaciones 

 
• Density: 4GB 
• RoHS Compliant (Lead Free) Memory module 
• Package: 260-pin, Small Outline Dual in-line memory module (SO-DIMM) 
• Power Supply: VDD=1.2V (1.14V to 1.26V) 
• Functionality and operations comply with the DDR4-2666 SDRAM 
• Data transfer rates: PC4-21300 
 

 
Abajo se deja una imagen de la Memoria_RAM_4GB_DDR4 a modo de ejemplo. 

 
 

 

 

 


